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摘要(译)

一种利用有源矩阵基板及其基板的液晶显示装置，其具有可以减少反向
交错结构的非晶硅薄膜晶体管的制造工艺的新颖制造方法，以及产生的
静电保护装置使用这种制造方法。在薄膜晶体管制造工艺中，在薄膜晶
体管的制造工艺中，在形成用于连接接触孔和外部端子的孔的同时，利
用ITO膜作为布线。静电保护装置由双向二极管（静电保护元件）形成，
该二极管利用连接在用于连接外部端子的电极（PAD）和接合电位线之
间的MOS晶体管构成。静电保护元件基本上是具有大电流容量的晶体
管，并且利用其存在状态下的像素部件的TFT形成工艺，可以没有任何
复杂地形成该工艺。
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